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Тема дисертації:
1. Напівпровідникові лазери з електронним накачуванням на основі сполук груп А2В6 і А3В5 з покращеними
експлуатаційними характеристиками

2. Semiconducting lasers with electronic pumpage on the basis of А2В6 and А3В5 compound groups with improved
exploitation characteristics

Реферат:
1. Дисертацію присвячено створенню та удосконаленню методів покращення експлуатаційних
характеристик напівпровідникових лазерів з електронним накачуванням. Досліджено використання
бінарних, трьох- та чотирьохкомпонентних твердих розчинів сполук груп А2В6 і А3В5 для створення лазерів
такого типу на діапазон довжини хвилі випромінювання 0,3-10,6 мкм. Встановлені залежності спектральних,
порогових, енергетичних характеристик напівпровідникових лазерів від фізико-хімічних властивостей
напівпровідників, типу домішок і ступеня легування, робочої температури й рівнів збудження активного
середовища. Проведені дослідження процесів деградації лазерів даного типу. Обґрунтовано вибір і
сформульовані вимоги до напівпровідникових матеріалів й умов їхньої роботи для створення ефективних і
стабільних лазерів із заданою довжиною хвилі в інтервалі 0,5-4,0 мкм. Розроблені й виготовлені



експериментальні зразки лазерів з електронним накачуванням, удосконалено технологію виготовлення
багатоелементних мішеней.

2. Dissertation is dedicated to the creation and developing methods of improving exploitation characteristics of
semiconducting lasers with electronic pumpage. The use of binary, tri- and four componential concrete solutions
of А2В6 and А3В5 compound groups for the creation of lasers of this type for the 0,3-10,6 mcm emission waves.
Dependencies of spectral, threshold and energy characteristics of semiconducting lasers from physical and
chemical states of semiconductors, types of admixtures, level of alloying, work temperature and level of active
environment field are defined. Research of degradation processes of this type of lasers are conducted. The choice
and demands for semiconducting materials are formulated as well as conditions for their work for creating
effective and stable lasers with preset wave length in 0,5-4,0 mcm interval. Experimantal lasers with electronic
pumpage are developed and created, technologies for creation of multielement targets are improved.
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